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摘要(译)

在形成有机EL元件时形成的端子或用于形成有机EL元件的TFT上形成有
机绝缘材料层，其用作激光去除层，优选地，在有机EL面板的制造期间
使用的有机绝缘材料层。形成驱动有机EL元件。在形成有机EL元件之
后，形成保护膜以覆盖面板基板的整个表面，并且可以被由保护膜覆盖
并且由有机绝缘材料制成的端子上的层吸收的激光照射到在该层中引起
烧蚀，使得同时去除有机绝缘材料层和保护膜以暴露端子。
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